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IV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ ПО КВАНТОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКЕ

IV Международная научно-техническая конференция по квантовой электронике, органи
зованная БГУ, НИИ прикладных физических проблем им. А.Н. Сезченко БГУ, Институтом 
физики HAH Беларуси им. Б.И. Степанова, Белорусским фондом фундаментальных исследо
ваний, Лазерным и электрооптическим обществом Института инженеров по электротехнике 
и электронике и Белорусским республиканским координационным центром научно-исследо
вательской работы студентов, проходила в г. Минске с IS по 21 ноября 2002 г.

На конференцию было заявлено 166 докладов 339 авторов из 11 стран мира (Беларусь, 
Россия, Украина, Грузия, США, Германия, Франция, ЮАР, Дания, Израиль, Польша). Со
стоялось 8 пленарных заседаний, работали две стендовые секции. В работе конференции 
приняли участие более 120 человек (председатели оргкомитета -  доцент И.С. Манак и ака
демик HAH Беларуси А.Ф. Чернявский).

На пленарных заседаниях были заслушаны доклады В.Н. Белого, Н.С. Казака, Н.А. Хило, 
В.А. Орловича, А.С. Грабчикова, Р.В. Чулкова (ИФ им. Б.И. Степанова и От дел оптических 
проблем информатики HAH Беларуси) о вынужденном комбинационном рассеянии бесселе
вых световых пучков; А.П. Хапалюка (НИИ ПФП им. А.Н. Севчепко БГУ) о дифракции про
странственно ограниченных световых пучков на плоских экранах; В.В. Данилова и
A. Ю. Нечипорука (Киевский национальный университет им. Т.Г. Шевченко) об эффектах 
квантового усиления в структурах на основе жслезоиттриевого граната; Б.Н. Тюшксвича,
B. И. Дашкевича, Ю.Б. Тюшкевича, О.В. Рыбаковского (Институт электроники HAH Белару
си) о формировании перестраиваемой двухчастотной генерации в лазерах с автоинжекцией 
затравочного излучения; В.Г. Гуделева и Ю.П. Журика (ИФ им. Б.И. Степанова HAH Бела
руси) о шумовых свойствах двухчастотного He-Ne-лаэера; Л.П. Свириной (ИФ им. 
Б.И. Степанова HAH Беларуси) о фазовой неустойчивости в четырехчастотном кольцевом 
газовом лазере с анизотропным резонатором; Т.Ш. Эфендиева, В.М. Катаркевича, А.Н. Py- 
бинова, В.А. Запорожченко (ИФ им. Б.И. Степанова HAH Беларуси) о пикосекундном POC- 
лазере на основе желатинового геля, активированного красителем.

Впервые в рамках конференции был организован специализированный семинар по полу
проводниковым лазерам, поддержанный Лазерным и электрооптическим обществом Инсти
тута инженеров по электротехнике и электронике. На 4 пленарных заседаниях были заслу
шаны 12 докладов. Сотрудники лаборатории фотоники Харьковского национального уни
верситета радиоэлектроники И.А. Сухоиванов, В.В. Лысак, О.В. Машошина представили 
доклад о влиянии температуры и структуры барьерных слоев на пороговый ток непрерыв
ных лазеров среднего ИК-диапазона. Е.Ю. Альтшулером, В.Н. Гусятниковым, И.С. Нефедо
вым (Саратовский государственный университет, Саратовское отделение Института радио
техники и электроники РАН) был рассмотрен механизм управления параметрами брэггов
ских сверхрешеток, основанный на разогреве свободных электронов в сильном электриче
ском поле. Возможность коррекции пространственного спектра излучения в полупроводни
ковой активной среде анализировалась в докладе А.С. Логгинова и К.И. Плисова (МГУ 
им. М.В. Ломоносова).

Ю.А. Морозов и И.С. Нефедов (Саратовское отделение Института радиотехники и элек
троники РАН) представили результаты исследований поперечного распределения поверхно
стных плазмонов в волноводе конечной ширины для длинноволновых полупроводниковых 
лазеров; Г.П. Яблонский, Е.В. Луценко, В.Н. Павловский, В.З. Зубелевич, Б. Шинеллер, 
X. Протцманн, М. Лойненбойергер, Г. Герстенбрандт, М. Хойкен (ИФ им. Б.И. Степанова
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HAH Беларуси; AIXTRON AG, Ахен, Германия) представили доклад по оптическим и лазер
ным свойствам InGaN/GaN-гетероструктур с множественными квантовыми ямами. В докла
де Г.П. Яблонского, Е.В. Луценко, В.Н. Павловского, В.З. Зубелевича, X. Калиш, Р.А. Янсен, 
Т. Вальтер, Б. Шинеллер, M  Хойкен (ИФ им. Б.И. Степанова HAH Беларуси; Институт тео
ретической электротехники, Ахен, Германия; Институт неорганической химии, Боннский 
университет, Германия; AIXTRON AG, Ахен, Германия) рассмотрены оптические и лазер
ные свойства ZnSe/ZnMgSSe-гетероструктур с множественными квантовыми ямами.

Рекомбинация носителей и оптическое возбуждение в легированных GaAs-сверхрешет
ках рассмотрены в докладе Д.В. Ушакова, В.К. Кононенко, Х.В. Кунерта (БГУ; Университет 
Претории). Результаты исследований влияния нелинейных пленок на динамические характе
ристики полупроводниковых лазеров доложены В.И. Борисовым, А.И. Войгенковым, 
В.П. Редько и В.А. Юревичем (Институт прикладной оптики HAH Беларуси). В совместной 
работе А.А. Афоненко, В.Я. Алешкина, Б.Н. Звонкова (БГУ; Институт физики микрострук
тур РАН; НИФТИ при Нижегородском государственном университете) рассмотрена генера
ция плазменных мод на разностной частоте в многочастотных полупроводниковых лазерах.

В докладе В. Вуйцнка, В.А. Фираго, М.М. Кугейко, И.С. Манака (Люблинский техниче
ский университет, Польша; БГУ) проанализированы вопросы применения полупроводнико
вых излучателей в корреляционных газоаналитических средствах непрерывного контроля.
A. А. Демидович, Л.Е. Батай, А.Н. Кузьмин, Ю.В. Кузьминых (ИМАФ; ИФ им. Б.И. Степано
ва HAH Беларуси) показали, что Yb, TmrKYW является эффективной лазерной средой для 
создания твердотельных лазеров с импульсной диодной накачкой на область длин волн 
1,8-2,0 мкм. Анализ нелинейной амплитудно-отстроечной характеристики полупроводнико
вого лазера при модуляции тока накачки дан Б.Ф. Кунцевичем, А.А. Мельниковым и
B. К. Кононенко (ИФ им. Б.И. Степанова HAH Беларуси).

Кодирование информации на основе вейвлетов с предельным разрешением в оптических 
коммуникационных системах рассмотрено в докладе Г.В. Синицына, М.А. Ходасевича, 
А.С. Ясюкевича (Отдел оптических проблем информатики HAH Беларуси). Процесс демуль
типлексирования с использованием 500-метрового волокна с сильной нелинейностью для 
конверсии длины волны и нелинейного зеркала на основе волокна со смещенной дисперсией 
исследован А.И. Сягло, К.С. Бергом, А.Т. Клаузеном, Л.К. Оксенлауэ, А. Терзини, П. Йеппе- 
сеном (Датский технический университет). Доклад А. Лавриненко и Б. Тромборга (БГУ; 
Технический университет, Дания) посвящен моделированию волноводов на основе фотон
ных кристаллов.

В докладе Р. Хааса (г. Марбург, Германия) сделана попытка решения парадокса Эйн
штейна -  Подольского -  Розена путем введения в рассмотрение пятого измерения.
C. С. Ануфрик, А.П. Володенков, К.Ф. Зноско проанализировали особенности квазистацио- 
иарных разрядов в инертных газах и эксимерных лазерах.

В рамках стендовых секций были сделаны 92 доклада, в которых рассматривались раз
личные аспекты лазерной физики, взаимодействия лазерного излучения с веществом, лазер
ных систем, приложений лазеров в спектроскопии, метрологии, медико-биологических ис
следованиях.

На итоговом заседании участники конференции отметили расширение кооперации ис
следований отечественных и зарубежных ученых. Была одобрена инициатива проведения 
тематических семинаров, первый опыт организации которых имел место в рамках настоящей 
конференции; подтверждена необходимость проведения следующих конференций по кван
товой электронике (очередная из них запланирована на ноябрь 2004 г.) в Республике Бела
русь.

Е.Д. Карих, И.С. Манак


